
PBN加熱ステーション:UHV環境下で1000℃までのサンプル加熱・アニール処理に対応し、カスタマイズ可能で即導入できるソリューション

直線回転導入機付PBN加熱ステーションPBN加熱ステーション名称

外観図

・SHOMサンプルプレート用PBN加熱ステージが固定されたICF34(MD16)直
線回転導入機は、配線と電流導入端子を含め、ICF70(MD40)フランジに完
全に取り付けられています。

・SHOMサンプルプレート用PBN加熱ステージは、配線と電流導入端子
を含

めて、ICF70(MD40)フランジに完全に取り付けられています。
概要

HSASOM40(PBNMD)-XXXX-YYYY※HSASOM40(PBN)-YYYY※製品コード

※フランジ面からサンプルプレートの中心(または表面)までの距離
リトラクト⾧ (YYYY)※

仕様

134 – 400mm (標準:134mm)133.8 – 700mm (標準:133.8mm)

許容加熱温度:150℃｜圧力範囲:1E-11mbar – 1000mbar–直線回転導入機

50 – 450mm (標準:100/200/300/400/500mm)–・リニアトラベル⾧ (XXXX)

直進力:30N｜トルク:0.5Nm (HTオプション:1Nm)｜回転範囲:±166.75°–・直進力・トルク・回転範囲

–

Boralectric®ヒーター:PBN(熱分解窒化ホウ素)＋PG(熱分解グラファイト) ｜仕様:「HSOMPBN50」参照PBN加熱アセンブリ―

1000℃・最高温度

120W (40V、3.0A@1000°C)・最大電力

Kタイプ (クロメル/アルメル)・内蔵熱電対

1. 電気的に絶縁されたサンプル (デフォルト)・サンプルレシーバーオプション
(発注時選択要) 2. 筐体に接地されたサンプル

フルUHV適合材料構造材料

A側:4ピンｘMS大気側コネクター (2xヒーター＋2xKタイプTCペア)
大気側ケーブル (6m) 付属

B側:Kタイプ(クロメル/アルメル)ミニチュア熱電対コネクター＋3xセーフティ4mmバナナプラグ(赤/黒/黄色)

電力:150W | 電圧範囲:0-50V | 電流範囲:0-5A (電源及びコントローラーは含まれておりません。)オプション【推奨電源】

【PBN加熱ステージ】 【PBN加熱ステージ】

【「HSOMPBN50」サンプルプレート挿入方向】



絶縁ビーズ



ADMRL:回転アダプター

絶縁ビーズ


